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Avant-propos

A la fois livre de référence, outil de travail et de réflexion, cet ouvrage se destine autant
aux ingénieurs et techniciens du domaine quaux étudiants ou amateurs éclairés en
électronique.

Létat de l'art en I’électronique analogique (connaissances et données techniques utiles)
est présenté ici avec la plus grande clarté afin d’analyser ou de concevoir les différents
éléments constitutifs de tout équipement électronique moderne.

Il rassemble aussi bien de nombreuses découvertes techniques récentes (comme la

Magnéto Résistance Géante qui a valu le prix Nobel au Professeur Albert Fert) que les
normes UTE nécessaires a la conception de tout systéme électronique performant.

Puisse-t-il inspirer et contribuer a créer les nouveaux systémes électroniques intelli-
gents qui seront utilisés demain dans notre quotidien.
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